Silizium-Kapazitatsdioden fir den UKW-Bereich BB 203
BB 204

BB 203 ist eine Einfach-Abstimmdiode in Planartechnik zum Einsatz in UKW-Tunern im
Glasgehéduse 51-A2DIN 41880 (~DO 35). Der Kapazitatsbereich {(bei Uy = 3 V) von 27 bis
33 pF wird in zwei Gruppen unterteilt {griin und blau). Die Typerpezeichnung und der
Kathodenring werden in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitdtsgruppe auf dem weif3lak-
kierten Glasgehéause aufgestempelt.

BB 204 ist eine Zweifach-Abstimmdiode in Planartechnik mit gemeinsamer Kathode im
Kunststoffgehduse 10 B3 DIN 41868) (TO-92) zum Einsatz in UKW-Tunern zur Abstimmung
von zwei getrennten Kreisen, sowie fir Gegentaktanwendung in hochwertigen Tunern. Der
Kapazitédtsbereich (bei Uy = 3 V) von 34 bis 42 pF wird in zwei Gruppen unterteilt (griin und
biau). Die Typenbezeichnung wird in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitdtsgruppe auf das
Kunststoffgehause aufgestempelt.

Typ | Bestelinummer

BB 203 blau 062702-B146
BB 203 griin 062702-8147
BB 204 blau (Q62702-B58-X6

BB 204 griin Q62702-B57-X5 BB 204 IM—T—K}]
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Gewicht etwa 0,25 g; MafRe in mm
Gewichtetwa 0,12 g MaRe in mm Fiir Montage auf Leiterplatten: Bohrung @ 0,6 mm
Grenzdaten | BB 203 BB 204 ,
Sperrspannung Ur 30 30 Y
Sperrspannung Scheitelwert Urm 32 32 Vv
DurchlaB8strom (7, = 60 °C) It 100 100 mA
Umgebungstemperatur Ty -55 bis +125 | -55 bis +100 | °C
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BB 204
Statische Kenndaten (7, =25°C) BB 203 | BB 204
|
Durchbruchspannung
([R=10 HA) U(BR) >32 > 32 A"
Sperrstrom (Ug =30 V) Ig <20 <20 nA
(Up=30V; Ty =60°C) Ig <0,2 <0,2 HA
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
{bei BB 204 fur Einzeldiode)
Kapazitat (Ugr =3 V; f=1 MHz) Co 27 bis 31 34 bis 39 pF
(griin) (griin)
Co 29 bis 33 37 bis42 pF
(blau) (blau)
Kapazitat (Ug =30 V; f=1 MHz) Cp 11 14 pF
Kapazitétsverhattnis Coay 2,7 (256-28) | 2,65 (24-28) —
CD3OV
Giitefaktor
fir Cp =38 pF; f=100 MHz Q — 200 (> 100) | —
fur C5 =30 pF; f=100 MHz Q 350 (>130) — -
Serienwiderstand
(Cp =38 pF; f=100 MHz) Is - 0,2 (<04) Q
(Cp =30 pF; f=100 MHz) rs 0,15 (<0,4) - Q

Temperaturkoeffizient der Sperr-
schichtkapazitdt (Ug =3 V) TK, 0,03 0,03 %/K
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